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Sekildeki CMOS OTA devresinde MOS transistorlar icin: AN=0.01 V-, Ap=0.02 V7,
kn'=20pA/V2 = 2 kp’,VIn=0.7V, V1r=-0.7V olarak verilmistir. Ik kat kazanci1 Kvi= 3,
(W/L)1 = (W/L)2 = 6, diiglim parazitik kapasiteleri Cni = 0.3pF (i=1...n) olarak
verilmistir. Devrenin yiikselme egiminin Ia= 100pA kutuplama akiminda ve CrL= 50pF
kapasitif ylikte SR = 5V/usn olmasi istenmektedir.
a- OTA'nin egimini (Gm) ve B yansitma katsayisini, (W/L)s ve (W/L)s boyut
oranlarini bulunuz.
b- Devrenin Ro ¢ikis direncini, Kv toplam gerilim kazancinm, baskin ve baskin
olmayan kutuplarin hesaplayniz. Birim kazanc bant genisligini bulunuz.
c- Devrenin birim geribeslemede kararh calisabilmesi icin gereken minimum yiik
kapasitesi degerini (CLmin) belirleyiniz, (fnds >> fnds).



